Program

V ramci seminare ,VCSE Lasery” probéhne zvlastni zvana prednaska pro
védecké pracovniky Ustavu fyzikalni chemie J. Heyrovského v.v.i. a
univerzitni studenty na téma

Developments in Long-Wavelength VCSELSs for
Telecommunications and Sensing Applications

prednasi
Eli Kapon

dne 14. biezna 2011 od 15 hod. v mistnosti 108 Ustavu fyzikalni chemie J.
Heyrovského, DolejSkova 3, Praha 8,

ABSTRAKT

Dlouhovinné (1200-2000nm) VCSE lasery jsou diodové lasery s
Sirokym vyuzitim, které maji nizkou spotfebu elektrického proudu, emituji
zareni na jedné frekvenci, jsou Siroce proladitelné a maji symetricky tvar
emitovaného zareni. Lasery se daji nejCastéji vyuzivat ke komunikaci pomoci
optickych vlaken, spektroskopii a jako rlizné detektory. Mezi nejvétsi
technické problémy pfi vyvoji a vyrobé téchto laserli patfi nekompatibilita
mezi optimalnim naparenim vrstvy InP a materidlu GaAs pro zrcadla ve
vztahu k epitaxidlnimu rlstu. Tato prednaska ukazuje na historii vyuzivani
metody- wafer fusion pfi vyrobé téchto dlouhovinnych VCSE laserli véetné
jejich relevantnich spektralnich charakteristik uzitych v rliznych oblastech
méreni plyn(.

Tato akce je soucasti projektu spoluprace a pfenosu know-how v oblasti vyzkumu laserové technologie
~Spektroskopie dlouhovinnych VCSE 1aserﬁ v rozsahu 1200-2000 nm*, ¢. PF 049, je podpofen Svycarskou
konfederaci pres Ministerstvo financi CR.



